
(19) 민 특허청(KR)

(12) 등 특허공보(B1)

(45) 공고    2010 06월24

(11) 등    10-0965178
(24) 등    2010 06월14

(51) Int. Cl.
      

H01L 29/786 (2006.01)
(21) 원        10-2003-0050096

(22) 원        2003 07월22

     심사청    2008 06월03  

(65) 공개        10-2005-0011124

(43) 공개        2005 01월29

(56) 사 헌

KR1019970011141 B1*

KR1019990045501 A*

KR1020020066399 A*

*는 심사 에 여  헌

(73) 특허

삼 주식 사

경 도 원시 통  매탄동 416

(72) 

민

경 도 원시 달 통동신나 실주공5단지아
트514-1602

보

울특별시 2동474-203

욱

경 도 남시 원 동약 A309

(74) 리

우

체 청   :   9   심사  :    고

(54) 도체   과    막트랜지   

(57)  약

린  에  도체   과    막 트랜지   개시 어

다. 1 상에   도  다. 후   상에 착   착 다. 

도체  고  는 2 상에 도체 질  도  다. 1 과 2  착

여 1 상   상에 착  착  에  2 상  도체 질  도체 

질  착 여 거 여 도체  도  다.  a-Si 신에 도체 질  는

것  여 공  단 고 특  랙시블  가 매우 다. 특  에 착 공

진 시 도우 마 크  간  열 창 계  차 에  생 는 상도  , ㎛ 께  도우

마 크  들링 는 어 움 등   결   다.

  도 - 도7

등록특허 10-0965178

- 1 -



특허청  

청  1 

삭

청  2 

삭

청  3 

삭

청  4 

삭

청  5 

삭

청  6 

삭

청  7 

1  상에 게 트 극  는 단계;

상  게 트 극  포 는 1  상에 연막  는 단계;

상  연막  포 는 1  상에  도체 질  포 는   는 단계;

상    포 는 1  상에  상    ,    상    상에 

착 가 착  2  압착시키는 단계;

상  2  상  1 과 리시킴  상  연막 상에  상    닝 어 

 도체  는 단계; 

상   도체  포 는 1  상에  극  드  극  는 단계  포 는 

막 트랜지   .

청  8 

7 에 어 , 상  1  가  라 틱  것  특징  는  막 트랜지   . 

청  9 

7 에 어 , 상  착  과 도체 질  착  1  는 단계   고, 후

  상에 착  착 는 단계   포 는 것  특징  는  막 트랜지  

. 

청  10 

9 에 어 , 상  착      공 , 아    공    

 공  루어진 그룹에  택  어도 나  공 에  는 것  특징  는  막 트

랜지   .

청  11 

7 에 어 , 상  2  액상  상  착  포 는 에 는 것에  상   상

에 착   착 는 것  특징  는  막 트랜지   .
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청  12 

7 에 어 , 상  도체 질  는 매가 없는  도체 질(organic semiconductor)  것

 특징  는  막 트랜지   .

청  13 

12 에 어 , 상  도체 질  타 (pentacene)  것  특징  는  막 트랜지  

 .

청  14 

청  7   에   막 트랜지  포 는    .

청  15 

14 에 어 , 상   가 EL(electro-luminescence) , LCD(liquid crystal display) 

 동  쇄   포 는 것  특징  는    .

청  16 

삭

청  17 

삭

  

 상  

     

         는   그 야  래

본  도체        막 트랜지   에  것 ,[0011]

상 게는 도우 마 크  사 지 않고 닝   는         

막 트랜지   에  것 다.

근, 극 (cathode ray tube)  단  게     는 각  평  시 들  개 고 [0012]

다.  러  평  시  는  액  시  (liquid  crystal  display;  LCD),  계   시  (field

emission display; FED), 라 마  (plasma display panel; PDP), 트 루미  시 

 (electro-luminescence display; EL) 등  다.  같  평  시  시 질  고 

 시도 는 연 들  게 진 고 다.

들  PDP는   공  단  에 경  단 도 에 가  리  시  주[0013]

고 지만  과 도가 낮고 비  크다는 단  다. 에 비 여,   막

트랜지 (thin film transistor; TFT)가  액티브 매트릭  LCD는 도체 공   에 

에는 어 움  지만 트  컴퓨  시  주   가 늘고 다. 또  LCD는 라

니트  여 비  크다는 단  다. 에 여 LCD는 편  , 리 시트, 산  등  

 들에  실  많고 시야각  다는 단  다. 에 비 여 EL 시 는  재료에

라  EL   EL  별   는   답 도가 빠 고  , 도 

시야각  크다는  다.

상  각   에  미래 보  사  경   역에  시 질  고 능  께[0014]

편리    는, 같  시블 (paper-like flexible display) 라는 새 운 시 라

고   다. 러  시블   는 능동 동  어  개 에 어 는 원

가 공     연 과 내  우  것  다. 러  건  갖   

도체   들  다. 재 연 고 는 도체 재료 는 폴리 닐 (poly(phenylene)s),
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단 가   티  리고 (end-substituted  thiophene  oligomers),  타 (pentacene),  탈 시아닌

(phthalocyanine),  지 귤러  폴리(3-알킬티 )(regioregular  poly(3-alkylthiophene)s)  등  들  

다.

시블  개 에 어   야  나가  상   도체 재료   닝 공[0015]

라고   다. 도체는 도체 특  나타내는 공액   고  폴리아 틸  개  후, 

 특     다양 , 나  태   , 연 , 도 ,  생산비 

에 새 운   재료  능      등  야에   연 가 루어지고

다. 

러  도  고    에    사 는  막 트랜지 (Organic TFT;[0016]

OTFT)에  연 는 1980  후  시 었 , 근래에는  계에  많  연 가 진 에 다. 상

OTFT는  Si-TFT   거  같  태 ,  도체  역에 Si  신에   사 다는 차

다. 지만  공 에  Si-TFT에 비 여 간단 고 비  다는  가지고 다.  같  

 질     체 는 것  재 큰 심  고 다. π-컨 게 트  다   질

 TFT 내   사 어 나 들 질  량   능  갖고 고, 량 생산 공  

가 곤란 거나  산    공격에   내  여   단 는 등

  가지고 는 것  알  다.

도체 질   공  크게 폴리  도체(polymer  semiconductor)  공 과  도체(organic[0017]

semiconductor) 공   야  나눌  다. 폴리  도체 공  고  도체 재료  는 , 고

 질  매에 시킨 후 상에   등   고 매  시킨 후 닝 는 

다. 에 비 여,  도체 공  고 가 아닌 량   는 공 , 재 지는

 가능  재료  게 시킬  는  매가 없다.   는 타   들 

다. 타  도 1에 나타난  같  다  개   고리  가진   탄   질 다.  

는 과 단  결  가진 타  가 연  결 어 고, 내에   움직  매우 빠

나 간  동   (hopping)  루어지므   집도(close-packing)가 리어  동

도에 직   주게 다. 타  매우  계 과 동도(mobility)  공 나 는 고진공 에

 착  경우에만 그러  것  보고 어 다(Syn. Metals, 41-43, 1991, p1127). 또   가능  체

는 액체 공  가능 게 는  타 에 여 보고 어 다. 그러나 착  에 비 여 능  월

등 게 ,     질  액체 공   후, 진공 에  상   

도(140∼180℃)  가열  가 다.

결 , 러   도체 질  상에   공  도우 마 크(shadow mask)  개재  착[0018]

공 (evaporation)  어 다.   도체 공  사진 식각 공  지 않아도 다는 

 지만 도우 마 크  사 야 는  는 많  단  가지고 다.

, 미     도우 마 크  께가 매우 얇아야  에  들링  어 다[0019]

는 가 고, 도체 질  착시    착 는 상에 도우 마 크  착시

야  에 복  사   다. 에 여,  착    매  

 업  진 야 는 등  다. 엇보다도   도우 마 크는  지 않  가격  매

우 비싸  에 원가 공 라는 취지에 지 못 는 것  사실 다.

상  도우 마 크   도체 질   닝 에 여 래   가열 에 [0020]

진공 착 공   애 드 극상에 도체  는 것  여   상  

다 과 같다. 

도 2는 래  도우 마 크   착 공    개략  사시도 다.[0021]

도 2  참고 , 진공 착 는 진공 챔 (15) , 진공 챔 (15) 내 에  내 에  질(10)[0022]

담  가열 (12) ,  애 드 극(2)   리 (1)과, 가열 (12)  리 (1) 사 에

거리차  고 게 는 도우 마 크(13)  비 다. 러 , 도우 마 크(13)는 (17)에 고

어 착 에 착 다.

진공 챔 (15)는  질  지 않도  진공 상태가 고, 내  압  게 다.[0023]

가열 (12)는 진공 챔 (15)  에 질   상 쪽에 개 가 고,  개 에  질
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(10)  게 다. 또 , 가열 (12)에는   질(10)  승 시키   (18)  감싸여진

다.  (18)  는 압에  가열 (12)  가열 게 다.

리 (1) 상에는  극  애 드 극(2)  어 다. 도우 마 크(13)는 애 드 극(2) 상[0024]

에    질(10)  착 도  는 역  다.  도우 마 크(13)는 다양  상  가

질  다.

도 3  도 4는 도 2에 나타난 도우 마 크에  슬  상  시  사시도 다. [0025]

도우 마 크(13)는 도 3에 나타난  같  트라 (stripe) 태  슬 (14)들   간격  열[0026]

여 는 것  가능 다. 러 , 도우 마 크(13)는 리 (1) 상에 트라  태   열

 질(10)  막 게 다. 또 , 도 4에 나타난  같  도우 마 크(13)  태는  

들  매트릭  태  열 어 는 것도 가능 다. 

 같   질 착  착 공  ,  질 착 는 진공 챔 (15) 내에  가[0027]

열 (12)  (18)에  가열 게 다. 는 가열 (12)에   질(10)  상 에 는 

지 않고  도 략 200℃ 상  도에  다.

에 라, 가열  가열 (12)에  는  질(20)   또는 원  상태  고, 리 [0028]

(1)과 가열 (12) 사 에 도우 마 크(13)  슬 들(14)  통과   질(10)만  상  도가

낮  리 (1)  애 드 극(2) 상에 착 다. 착 는  질   상  도우 마 크  슬

상에  결 다.

러  착 공 에  상   에도  같  가 다. 착 공   질(10)  [0029]

시키  여 진공 챔 (15) 내에  가열 (12)  가열 게 는 ,  가열 는 열에  복사에 지가

도우 마 크(13)에 달 어 도우 마 크(13)  도가 가 게 다. 가 는 도우 마 크(13)  도

  도우 마 크(13)가 열 창 게 고,  열 창에  도우 마 크(13)가  처지는 

 생 게 다. 러  처짐 상     욱 커진다는  다.

         루고  는  과

본   상  착 공 에 는  결   것 , 량  도체 재료[0030]

 닝 에 어 , 도우 마 크  사 지 않고 린  식에  도체  닝  

는  공 고  는 것 다.

본  다   상  도체    는 것에  원가  시블 [0031]

  가능  주는  막 트랜지    공 는 것 다.

본  또 다   상  에    막 트랜지  시  포 는 [0032]

    공 는 것 다.

본  또 다   상   도체    는 것에    [0033]

   공 는 것 다.

       

상   달  여 본 에 는 [0034]

1 상에   는 단계;[0035]

  상에 착   착 는 단계;[0036]

도체  고  는 2 상에 도체 질  는 단계; [0037]

상  1 과 2  착 여 1 상   상에 착  착  에  2 상  [0038]

도체 질  도체 질  착 여 거 는 단계  포 는 도체    공

다.

특 , 상  착  과 도체 질  착  1  는 단계   고, 후  [0039]

 상에 착   착 는 단계    재 는 것에  1  연  사  가
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능 다. 

 , 상  착      공 , 아    공 ,    공 ,[0040]

들  에   공  등  통 여 거 는 것  가능 다.

람직 게, 상  착   액상 , 상  1  액상  착  에 는 것에  [0041]

상에 착   착 는 것  람직 , 상  도체 질  는 매가 없는  도체

질(organic semiconductor)  경우에 본   게 다.

상  본  다   달  여 본 에 는 [0042]

게 트 극, 연막, /드  극  도체 질     포 여 루어지는 [0043]

막 트랜지   에 어 , 

상   [0044]

1 상에   는 단계;[0045]

  상에 착   착 는 단계;[0046]

도체  고  는 2 상에 도체 질  는 단계; [0047]

상  1 과 2  착 여 1 상   상에 착  착  에  2 상  [0048]

도체 질  도체 질  착 여 거 는 단계  포 는 도체   에 

는  막 트랜지    공 다.

특 , 상   가  라 틱  경우에 랙시블  가 가능 게 다.[0049]

본  또 다   상   에   막 트랜지  포 는   [0050]

에  달 는 , 러   는 EL(electro-luminescence) , LCD(liquid crystal

display)   동  쇄   등   들  다. 

본 에  량  도체 질  여 랙시블  는  어 , 래  공[0051]

 도우 마 크  통  도체 재료  착 공   개 여 착   린  공

 체  후   랙시블   공   단계 개 시킬  게 다. 

, 본  첨  도  참고  여 욱 상   다.[0052]

도 5에는 본 에  도체    나타내는 도 고, 도 6a 내지 6f는 상  [0053]

  단 도들  나타내었다.

, 도 5  참고 , 2 상에 고  는  상과 , 1 상에   [0054]

도  다(단계 S10). 후   상에 착   도  다(단계 S20). 도체 

 고  는 2 상에 도체 질  도  다(단계 S30). 상  도체 질

람직 게  착 공   균  께  도  다. 후, 상  착    

1 과 도체 질   2  착 여 1 상   상에 착  착  에

 도체 질  도체 질  착 여 거 도  다(단계 S40). 러   공  통

여 2 상에는 양  도체  는 것 다(단계 S50). 편, 착  과 도체 질

 착  1 에 여는  공  도  다(단계 S60).  통 여    

1  므  는 다시 상  단계 S20  는 것 다.

상  공  도 6a 내지 6f에 나타난 단 도들  참고 여   상   다. [0055]

도 6a  참고 , 1 (10a)상에 포 리 그라  공  등  여 고  는 에 여 [0056]

(10b)  도  다. 1  는 에 라  , 리, 라 틱 등 어  질

든지  가능 다. 

도 6b  참고 ,  (10b)   상  1 (10a)상에 착   착 도  다. 람직[0057]

게, 착   액상 , 1 (10a)  액상  착 (20)에  등   시  착 도

다. 착  는 착 특  갖는     가능 , 람직  착  는

3M 사에  크린 린 블 어드 시브(screen printable adhesive)  개  착   다.  들
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상  SP7533 라는  착   게   다.  착   액상  재

에  가능  에  업  후에   다는  특징  다.  다  는   미컬(shell

chemical)사에  크라 (Kraton) 라는 상  시리  개   들  다. 들   매  포

는 다  매에 게  에  또  사 후 거가 다.  

도 6c  참고 ,  (10b) 상에 착    상에 라 착시키  도시   같  착[0058]

 (20a)  다.

도 6d  참고 , 도체  고  는 2 상(100)에  착 등  에  [0059]

도체 질 (101)  도  다. 2   또  에 라  , 리, 라 틱 등 어  

질 든지  가능 다. 그러나 랙시블    는 가  갖는  야

 것 다. 그리고 도체 질 는 도 1에 도시   같  타  게  가능 , 그 에

도 탈 시아닌, 지 귤라 폴리(3-알킬티 ), 단   티  리고  등과 같  량  

도체 질    가능 다.

도 6e  참고 ,  (10b)과 착  (20a)   1 (10a)과 도체 질 (101)  [0060]

 2 (100)  시키도  다.

도 6f  참고 , 1 (10a)과 2 (100)  리  1 상에  착  (20a)  착[0061]

에  2 (100)  도체 질 (101)   거 어 착  (20a) 상에 착 어 

 도체 (101b)  과 동시에 2 (100) 상에는 망 는 도체 (101a)  

다. 

1 (10a)  복 사  여 상에  착  (20a)   도체 (101b)  [0062]

등  식  거 고,  (10b)   1 (10a)  여 도 6b  공 에 재 도

다.  주     공 , 아    공 ,    공  등  

, 특  나 아    공 에    공  가 여 는 것도 가능

다.  

상  본  에  1 상에    여  포 리 그라  공 나[0063]

몰  공  야 지만,  께  갖도   업  고 복  우  에, 

도우 마 크   업에 비  원가 감 과가 월등 게 우  것 다. 

, 상과 같  도체    여  막 트랜지  는 에 여[0064]

살펴보  다.

욱 체   도 7  본  에  도체    여 는 [0065]

막 트랜지  식  나타낸 단 도 다.   막 트랜지 는  들어 다 과 같  여 

  다.  

우 , 래  또는 라 틱 , 람직 게는 폴리에 폰(PES), 폴리에틸 탈 트(PET) 등  가[0066]

 라 틱 재료  (100) 에  도  질  링  에  등  당   여 게

트 극(111)  다.  그 후, 게 트 극(111)  포 는 (100) 에 폴리아크릴 니트릴, 폴리

비닐리 , 시아 에틸  루란 등  고   도포 여, 경 시키고 게 트 연막(120)  

다. 다   게 트 연막(120) 에  극(131)  드  극(132)  여, 트랜지  

 다.  여 에 , 트랜지  게 트,   드  극 재료는 얻어지는 트랜지  능에 악

 미 지 않는  어느 재료 어도   들어  질, 듐 주  산 (ITO), 산  주 (SnO2)

등   계 재료  도  폴리아닐린, 폴리 , 폴리티  등  도  고  재료  극 재료

사   다.  

상   같  여 트랜지    후, 도  도체  사 여 상에 채[0067]

도체 (142)  다.  도체 (142)  막 께는 트랜지   등에 라 변동  

지만 통상, 약 10 내지 500 mm 다. 러   도체  도 5  도 6a 내지 6f에 도시  공  에

라 린  도  다. 

에 여, 도시 지는 않았 나   도체  (142)   나 습  지   트[0068]

랜지  동  지 않는  습막 등  보    다.  
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상과 같    공  거쳐   막 트랜지 에  -드  극간에 는 량[0069]

게 트 압에    다. 또 , 여 에    사   가  라 틱 지

만, 실리    그  가  없는 에 도 동  과  얻   다.  라 , 라 틱 상

에  계 과 트랜지 뿐만 아니라, 고 동  간편  공  비 가 는 다   

에도 본   막 트랜지     가능 다.

상  에    막 트랜지  경우,  가  갖는다  TFT도 가  므[0070]

 체가 가  갖게 다. 라  본    랙시블   게 

  는 것 다.

본  에  도체    는 것에  상   같   막 트랜지[0071]

  가 가능  뿐만 아니라 각     시    또

가능 게 다. 

도 8에는 본 에  도체    여 가 가능  본  태  [0072]

 식  단 도  나타내었다.

도 8  참고 ,  (200)는 시 능 (302)과 원 (300)  포 다. 시 능 (302)  여[0073]

러 가지 원리에  시 능  는 다양     고,  도   (200)에

는 시 능 (302)  시 (302a)과 것  심  는  극(302b, 302c)  어 

다. 시 능 (302)  에 본 에  도체      는 것 다. 

결 , 본 에  도체     막 트랜지  시  시에 [0074]

가능 고, 각     시에 게  가능  알  다.

, 본    가능   가지  에 여 알아보  다.[0075]

도 9에는 본    가능  액티브 매트릭   계  시  단 도  나타내었다.[0076]

평    나  주 고 는 계  는 사 는 재료에 라 계  [0077]

 계  크게 나뉘어진다. 계  는  에  계  가 고 

 계 에  가 여  심  돌시  에   심  여   는 다.

 계 는 극(cathode) 극과 양극(anode) 극  각각 (electron)  공(hole)  [0078]

 내  주 시  주   공  결 여 여 (exciton)  생 고,  여 가 여 상태

상태  어질  는 다.

상  같  동 원리   계  는 100∼200V   동 압   는 ,  계[0079]

는 5∼20V 도  낮  압  동   다는  에 에  연 가 욱 게 진

고 다. 또 ,  계 는  시야각, 고  답 , 고 트라 트(high contrast) 등  우  특

징  갖고 다.

 계 는 액티브 매트릭    시브 매트릭   에  [0080]

 다. 액티브 매트릭  계  시 는 막 트랜지  같   들에  복 개

들에 는  계 들   독립  동시키는  다. 러  액티브 매

트릭  계   는 다 과 같다.

도  9  참 ,  리,  ,  사 어  같  연  (410)  상에  실리  산  루어진  차단막[0081]

(blocking layer)(412)  다.  EL  지지체 고 리, 라 틱 등    

 사 다. 라 틱  경우에는 폴리에틸 탈 트, 폴리 보 트, 폴리 틸 타크릴 트, 폴

리 폰, 폴리 , 폴리 틸  등  람직 다. 상  차단막(412)  생략   지만, 후  비 질실리

막  결  동안에 상  (410) 내  각  들  실리 막  는 것  지   사 는

것  람직 다.

상  차단막(412) 상에는 액티브 (414), 게 트 연막(416), 게 트 극(418), 간 연막(420)  [0082]

/드  극(426, 428)  루어진 막 트랜지 (430)가 다. 막 트랜지  시 액티브

 본  도체    여 도  다.

상  막 트랜지 (430)  포  (410)  에 보 막(432)  다. 상  보 막(432) 상에는 비[0083]
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어 (434)  통  상  /드  극(426, 428)  나,  들어 드  극(428)과 연결 는 

극(436)  다.  듐-주 -산 (indium-tin-oxide)  또는 듐-아연-산 (indium-zinc-oxide)과 같

  도 막  루어진  극(436)   계 (450)  양극(anode) 극  공 다.

상   극(436)  포  보 막(432) 상에는  극(436)   시키는 개 (442)  갖는[0084]

 연막(440)  다. 상  개 (442) 상에는  계 (444)  고, 그 에  

   극(446)   계 (450)  극(cathode) 극  다. 상   계

(444)  또  본 에  도체    린   여 는 것  가능

다.

막 트랜지  포 는    LCD  또   들  다. 도 10에는 본 [0085]

   가능  액  시  단 도  나타내었다.

도 10에 도시   같 , 액 시 는 막 트랜지 가 매트릭  태   TFT (500), TFT [0086]

(500)과 여 비 는 컬러  (540)  상  TFT (500)과 컬러  (540)과  사 에 주

 액 (550)  포 여 루어진다.

여 , TFT  (500)  1 리 (502) 상에  TFT(510), TFT(510)  포 는 1 리 (502)[0087]

상에   연막(520),  연막(520) 상에   극(532)  루어진 단  가 매트

릭  태   다.  극(532)  막 트랜지   연결 고, 내  과시키

 과 극  포 다. 막 트랜지 는 복 개  게 트 라 (도시 지 않 )   라 (도시 지

않 )   극들  루어진다.

, TFT(510)는 게 트 극(511),  극(512)  드  극(513)  포 다. 또 , 게 트 극[0088]

(511)  게 트 연막(514)  통 여  극(512)  드  극(513)과 연 상태  지 다. 게 트

연막(514) 상에는 게 트 극(511)에 원  가 에 라  극(512)  드  극(513)

원  가   액티브 (515)  다. 상  액티브 (515) 상에  극(512)  드

극(513)  다.

또 , TFT(510)   극(532)과  사 에는  연막(520)  개재 고,  연막(520)에는 드  [0089]

극(513)  시키   택 (525)  어 다. 여 , 택 (525)  통  드  극(513)과 

 극(512)   연결 다.

후, 상   연막(520)  택 (525)에   드  극(513)에는  극(532)  균  [0090]

께  도포 다. 

체 , 상   연막(520)  택 (525) 상에는 듐 틴 사 드(Indium Tin Oxide: , ITO라[0091]

) 또는 듐 징크 사 드(Indium Zinc Oxide : , IZO라 )  루어진  극(532)  균

께  다. 

편, 컬러  (540)  2 리 (542) 상에  누  지   블랙 매트릭 (543), 컬러[0092]

(544), 평탄 막(546)  공통 극(548)  차   다.

체 , 상  컬러 (544)는 에  색  는 R(Red) 색 , 에  색  [0093]

는 G(Green) 색   에  청색  는 B(Blue) 색  루어진다. 

또 , 각각  색 들  블랙 매트릭 (543)   랩  블랙 매트릭 (543)가 지 않[0094]

2 리 (542) 상에 어, 컬러 (544)  블랙 매트릭 (543) 사 에 단차가 다. 러  단

차  거   평탄 막(546)  고, 상  평탄 막(546) 상에는 균  께  공통 극(548)  

다. 상  공통 극(548)  ITO 또는 IZO 막과 같   도 막  루어진다. , 평탄 막(546)

감   연막  나  아크릴 지 또는 폴리 아미드 지  루어진 막 다.

상  LCD 에 , 막 트랜지  시에 액티브  시에 본 에  도체 [0095]

  는 것  가능 다. 특 ,  도우 마 크   진공 착 에  도체

  에 , 도우 마 크  간  열 창 계  차  에 는 상도에 여

사  가 가능 나, 본  린    사  가 가능 다는 

다. 
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후, 본  도체    매우 게  가능  쇄 가능   , [0096]

   태  에 여 고  다. 

도 11에는 동 시  포 는 쇄 가능    식  나타내었다.[0097]

동  시  경우, 동   마 크    극 사 에 개재 고 양[0098]

 가 , 양   동 는 시야가 색 드  식 고,   

동 는 색 드  식 도   다. 러  시 에 도 7에 도시   같  OTFT  연결

는 것에      다. 

도 11  참고  여 러    동  시  다. 도 11에 도시   같 ,  [0099]

동  시 (700)는 개별 극(702)과 들  개별 극(702)에 는 에 어 착 (705)에

 고  동  (707)  포 는  마 크  (703)과,  들  마 크  (703)과  착

(705)에  는 시 (706)  는 공통 극(704)  포 다. 개별 극(702)과 공통 극 (704)

  극  고  다.  시  (700)  시  에  는  공통  극(704)  통상

다. 상  개별 극(702)에는  막 트랜지 가 연결 어 다. , (600) 상에  게

트 극(611), 게 트 연막(620), /드  극(631, 632)  도체 (642)  포 는  

막 트랜지 가 비아 택(650)  통 여 개별 극(720)과  연결 어 는 다.

 극 (702)  (704) 사 에 차  가  마 크  (703) 내  동 (707)들  [0100]

 열  룸  상  시 게 다. 

특  러   태  동    경우,  막 트랜지   경우, [0101]

도우 마 크   착 공   경우에는 사 가  10cm x 10cm 도 에   없었

나, 본 에  도체     경우, 사 에  없  가 가능 다고

 것 다..

상과 같  여러 가지   시에 본 에  도체      막[0102]

트랜지    게 는 것  가능 , 그 에도 본  신  어나지 않는 

에  다양   가능 다.

     과

상과 같  본 에   a-Si 신에 도체 질  는 것  여 공  단[0103]

고 특  랙시블  가 매우 다.

특  본 에  도체   에  에 착 공  진 시 도우 마 크  [0104]

간  열 창 계  차 에  생 는 상도  , ㎛ 께  도우 마 크  들링 는 어

움 등   결   게 다.

에 여, 본   여 도체  ,  도우 마 크   착 공[0105]

에 비 여 사  가 가능 다.   

상, 본  람직  실시  참 여 지만 당 야   당업 라   특허 청[0106]

 에 재  본  사상  역  어나지 않는  내에  본  다양 게  

변경시킬      것 다.

도  간단  

도 1  타  식  나타내는 도 다.[0001]

도 2는 래  도우 마 크   착 공    개략  사시도 다.[0002]

도 3  도 4는 도 2에 나타난 도우 마 크에  슬  상  시  사시도 다.[0003]

도 5는 본 에  도체    나타내는 도 다.[0004]

 도 6a 내지 6f는 본 에  도체      단 도들 다.[0005]

도 7  본  에 라   막 트랜지  식  나타낸 단 도 다.[0006]
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도 8  본 에  도체    여 가 가능  본  태   [0007]

 식  단 도  나타내었다.

도 9는 본    가능  액티브 매트릭  계  시  단 도 다.[0008]

도 10  본    가능  액  시  단 도 다.[0009]

도 11  본    가능  동 시  포 는 쇄 가능   에  식[0010]

 단 도 다. 

도

    도 1

    도 2
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    도 3

    도 4
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    도 5

    도 6a

    도 6b
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    도 6c

    도 6d

    도 6e

    도 6f

    도 7
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    도 8

    도 9
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    도 10

    도 11

등록특허 10-0965178

- 16 -


	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명

	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6a
	도면6b
	도면6c
	도면6d
	도면6e
	도면6f
	도면7
	도면8
	도면9
	도면10
	도면11




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
특허청구의 범위 2
명 세 서 3
 발명의 상세한 설명 3
  발명의 목적 3
   발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술 3
   발명이 이루고자 하는 기술적 과제 5
  발명의 구성 5
  발명의 효과 10
 도면의 간단한 설명 10
도면 10
 도면1 11
 도면2 11
 도면3 12
 도면4 12
 도면5 13
 도면6a 13
 도면6b 13
 도면6c 14
 도면6d 14
 도면6e 14
 도면6f 14
 도면7 14
 도면8 15
 도면9 15
 도면10 16
 도면11 16
